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Opticky reflektometr

(57) HRe3en{ je urdeno pro mé¥eni povrchové
teploty polovodidd. Zdroj infracderveného
z4dreni je tvo¥en laserovou diodou (1) s
vlnovou délkou emise 1,3 aZ 1,5 ,um, pro-
pojenou s monitorovaci fotodiodoé (2) se
zesilovalem, Reflektometr je vhodny pro
vyuziti p#i vyrob& polovodilovych soudéds-
tek.
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Vyndlez 'ae tyké: optického reflektometru pro md¥eni povrchové teploty polovodidd,
sloZeného ze zdroje: infrelerveného zdieni, d8lieiho hranolu a fotodetektoru se zesilo-
vadem,

Jeou zndmy- optické reflektoméry, které se pouZivaji pro mé¥eni optickych vldken.
PouZivd se u nich pulsni modulace, optickp:d81id byvéd zde tvoren vldknovym délidem a
celd gptika je Zasto nahraZena vldknovou optikou, P¥i m&¥eni povrchové teploty polovo-
didd ze strany Z{ihaného povrchu se teplota urduje z vykonu optického zdFeni detekované-
ho optickym detektometrem, V jiném p¥ipadé je moZno mé¥it teplotu ze zadni strany jed-
nostrannd Zihané desky. Zde odpadd nutnost separace zdreni, ze zadni stény vychdzi pou-
ze tepelné zd¥eni oh¥dtého povrchu, PFi urdovédni teploty z Ramanova spektra se konti-
nudlnim laserem ozafuje povrch polovodie tak, aby paprsek vstupoval do hloubky. 24Feni
laserem interaguje s fonony m¥iZky polovodide, a je tak generovdno Ramanovo spektrum,
jeho% vlnovy posun zdvisi na energii fononl, a tim i na teplotd, PFisludné zafizeni vy-
Zaduje kontinudlni laser a kvalitni spektrometr s rozliSenim pFibliZnd o,02 Jume

Pro vyrobni G3ely je vhodny opticky reflektometr pro md8Feni povrchové teploty po-
lovodi&d, sestdvajici ze zdroje infralerveného zdfeni, délicfho hranolu & fotodetekto-
ru se zesilovadem, podle vyndlezu. Jeho podstata spodivd v tom, Ze zdroj infraervené-
ho zd¥eni je tvoren laserovou diodou 8 vlnovou délkou emise 1,3 a%¥ 1,5 ot propojenou
8 monitorovaci fotodiodou se zesilovalem.

Zékladni vyhoda optického reflektometru podle vyndlezu spodivd v jeho vhodnosti pro
vyuziti v technologii vyroby polovodilovych souddstek.

Vyndlez je ddle bli¥e popsdn na p¥ikladu provedeni podle p¥ipojeného vykresu, ns
ném% je zndzorndno jeho zdkladni schéma.

Reflektometr je tvofen zdrojem infralerveného zdfeni s laserovou diodou 1, délicim
hranolem 3 a fotodetektorem 4 se zesilovadem. St¥edni vykon laserové diody 1 je udrZo-
vén konstantni pomoci monitorovaci fotodiody 2, jeJji%¥ vy¥stupn{ napéti ${d{ prostFednict-
vim zesilovaZe proud laserové dlody 1. Je tak eliminovédn vliv teploty a stdrnuti na
vlastnosti laserové diody 1, tedy na posun prahového proudu s teplotou & stdrnutim.
Citlivost a rozliSovaci schopnost reflektometru je zvySena pouZitim bloku 5 amplitudo-
vé modulace optického svazku s ndsledujicim zesilenim proudu fotodetektoru 4 selektiv-
nim zesilovadem, Modulace je provéddéna p¥imo pi¥idavnym proudem laserové diody 1.

Optickd &dst reflektometru je tvo¥ena kolimdtorem pro sni¥eni rozbihavosti svazku
paprakd laserové diody 1, protoZe vlivem astigmatismu svazku je ddinnost kolimdtoru o-
mezena, a d8licim hranolem 3, Paprsek vystupujici z Sodky kolimdtoru se v d&licim hra-
nolu 3 d8li na &4st dopadajici na monitorovaci fotodiodu 2 a &4st dopadajic{ ns méFeny
objekt 6 po odrazu se vraci zpdt do d8licfho hranolu 3, odtud se odrdZi na méficl foto~
detektor 4. PondvadZ je vykon laserové diody 1 konstantni, zdviei vystupni napét{ mé-
Fici fotodiody 2 na odrazivosti mdFeného objektu 6. PFi md¥eni teploty je tFeba odedist
vliv odrazivosti optického rozhrani vzduch/polovodid, Tato slofka odrazivosti &ini pii
rozdilu indexd lomu (vzduch ,..l, polovodid Gads ...3, 4) 2,4 asi 30 %.

PREDMET VvYNALEZU

Opticky reflektometr pro m&Ffeni povrchové teploty polovodidl, sklddajici se ze
zdroje infraderveného zdfeni, d8licfho hranolu a detektoru se zesilovadem, vyznadeny
tim, Ze 2zdroj infralerveného zdfeni je tvoien laserovou diodou (1) s vlnovou délkou
emise 1,3 a% 1,5 /um, propojenou s monitorovaci fotodiodou (2) se zesilovalem.
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